
具有强电子接受能力的空穴注入
和电荷产生材料HAT-CN 6

优势

强电子接受能力

深LUMO能级(~-5.5 eV)
平面π共轭分子

应用

参考文献

使用HAT-CN 6作为空穴注入层，实现了从电极到空穴传输层的高效空穴注入，并降低了驱动电压1)。

HAT-CN 6和电子供体分子的结合形成电荷转移复合物2)。

CN基团与伯胺的反应会产生几种衍生物3,4)。

结晶自由基阴离子盐是由HAT-CN 6和阳离子结合形成的，在固态下，根据阳离子种类，磁性会发生
很大变化5)。

5g



询价与订购联系方式：

电话：800-988-0390/021-6712-1386
传真：021-6712-1385       邮件：Sales-CN@TCIchemicals.com
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相关产品

TCI分子导体


